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L1 9 espiras 6 espiras
XTAL = Cristal de Frecuencia Fundamental %mm %argo 1gmm bargo
IC1 = Requiere pequena aleta disipadora 14 espiras 11 espiras
SINT = Entrada de oscilador externo requiere 0 / 8V de pico_[ L_ L2 ]gmm bargo 1gmm bargo
CH1 = 30 espiras de alambre 0.25 sobre ferrite de 6 mm de @ mm mm
IRF510 = Utilizar sélo marca "IR" con disipador alambre 1mm/0
L1 = ajustar para que de 10 W de salida con 12 VAC y 1Amper .
C1, C2, C3 = Mica Plateada > de 100V HHMICro

IRF 510 Trabaja en Clase E con efiiciencia del 90%

Transmisor excitador de 10\W
Lab. Reference
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